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Widerstandskennlinie

FUr nichtlinearen Widerstand
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Diode
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Dioden-Typen

einfache Diode:
meist aus Silizium oder Germanium,
lichtdicht gekapselt

Photodiode:
haufig aus Silizium oder Gallium-Arsenid,
Strom andert sich mit Lichtintensitat

Solarzelle:
meist aus Silizium,
Strom andert sich mit Lichtintensitat

Leuchtdiode:
aus Verbindungshalbleitern, z. B. Galliumnitrid (blaues Licht),
leuchten bei Stromfluss in Durchlassrichtung

Zenerdiode:
Silizium-Diode, die in Sperrrichtung betrieben werden darf und
zur Spannungsstabilisierung dient
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Diodenkennlinie
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Vereinfachte Kennlinien fur Dioden
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Photodiode und Photovoltaikzelle
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Photovoltaikzelle

A Kurzschluss-Strom Maximum Power Point
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Leuchtdiode (LED)

leuchten, wenn sie in Durchlassrichtung betrieben werden

Leuchtdioden oder LED
(Lichtemittierende Diode, light emitting diode)

Schaltsymbol

Einfaches
Ersatzschaltbild
und

Kennlinie

// Leuchtfarbe ist materialabhangig:
- IF ' | - B Rot:
Galliumarsenidphosphid
UF UF = 1 ,5 V
m Gelb, grun:
0 JF Galliumphosphid
Up= 1,8V
—>
A Ur m Blau:
Galliumnitrid
\LE Up= 3V
g m Weil:
N Blau mit Phosphor
oder
- RGB-LED

Spannung U Up
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Kontakt

Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt
Professur Elektrische Netze
Institut fur Elektrische Energietechnik, T -
Fakultat fur Informations-, Medien- und *"“"?_“*

Elektrotechnik (FO7) A\
Technische Hochschule Koln |
Betzdorferstrale 2, Raum Z0O 9-19
50679 Koln, Deutschland
Tel. +49 221 8275 2020

eberhard.waffenschmidt@th-koeln.de
https://www.th-koeln.de/
personen/eberhard.waffenschmidt/
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Diodenkennlinie
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Diode in Sperrichtung
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Zener-Diode
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m Verwendung als
Uberspannungsschutz
(z.B. Blitzschutz)

B Symmetrisches Bautell
daher

m Auch fur Wechselspannung
geeignet

B Sehr schnelle Reaktion:
in 50 ns von >1 MQ auf
wenige Q.
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Scheren von Kennlinien
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